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JAN1N6461USE3 제품 세부 정보




	
	
DESCRIPTION
This surface mount series of 500 watt voidless hermetically sealed unidirectional Transient Voltage Suppressors (TVS) are military qualified to MIL-PRF-19500/551 and are ideal for high-reliability applications where a failure cannot be tolerated. Working peak “standoff” voltages are available from 5.0 to 51.6 volts. They are very robust, using a hard glass casing and internal Category 1 metallurgical bonds. These devices are also available in axial-leaded packages for thru-hole mounting.
FEATURES
• Surface mount equivalent of JEDEC registered 1N6461 thru 1N6468 series.
• Available as 500 watt peak pulse power (PPP).
• Working peak “standoff” voltage (VWM) from 5.0 to 51.6 volt.
• High surge current and peak pulse power provides transient voltage protection for sensitive circuits.
• Triple-layer passivation.
• Internal “Category 1” metallurgical bonds.
• Voidless hermetically sealed glass package.
• JAN, JANTX, and JANTXV qualifications available per MIL-PRF-19500/551. Other screening in reference to MIL-PRF-19500 is also available. (See part nomenclature for all available options.)
• RoHS compliant versions available (commercial grade only).
APPLICATIONS / BENEFITS
• Military and other high-reliability applications.
• Extremely robust construction.
• ESD and EFT protection per IEC61000-4-2 and IEC61000-4-4 respectively.
• Protection from secondary effects of lightning per select levels in IEC61000-4-5.
• Square-end-cap terminals for easy placement.
• Nonsensitive to ESD per MIL-STD-750 method 1020.
• Inherently radiation hard as described in Microsemi “MicroNote 050”.
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	제조업체	부품명	데이터시트	상세설명
	

Microsemi Corporation	
JAN1N6461
	


508Kb / 6P	   Voidless Hermetically Sealed Unidirectional Voidless Hermetically Sealed Unidirectional
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Microsemi Corporation	
JANTX1N6467US
	


508Kb / 6P	   Voidless Hermetically Sealed Unidirectional Transient Voltage Suppressors

	
JANTX1N6464
	


529Kb / 6P	   Voidless Hermetically Sealed Unidirectional Transient Voltage Suppressors

	
1N6461
	


223Kb / 3P	   Voidless-Hermetically-Sealed Unidirectional Transient Suppressors

	
JAN1N6467
	


223Kb / 3P	   Voidless-Hermetically-Sealed Unidirectional Transient Suppressors

	
1N6469US
	


185Kb / 3P	   Voidless-Hermetically-Sealed Surface Mount Unidirectional Transient Suppressors

	
JAN1N6461
	


508Kb / 6P	   Voidless Hermetically Sealed Unidirectional Voidless Hermetically Sealed Unidirectional

	
1N8149
	


420Kb / 6P	   Voidless-Hermetically-Sealed Unidirectional 150 W Low-Capacitance Transient Voltage Suppressors

Rev x
	
1N6138A
	


509Kb / 7P	   Voidless Hermetically Sealed Bidirectional Transient Voltage Suppressors

	
1N6469
	


331Kb / 3P	   Voidless-Hermetically-Sealed Unidirectiona Transient Suppressors

	
1N6461US
	


310Kb / 3P	   Voidless-Hermetically-Sealed Surface Mount Unidirectional Transient
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Microsemi Corporation은 반도체 및 시스템 솔루션의 설계 및 제조를 전문으로하는 미국 회사였습니다.

이 회사는 1960 년에 설립되었으며 캘리포니아 Aliso Viejo에 본사를 두었습니다.

Microsemi는 아날로그 및 혼합 신호 통합 회로, FPGA (Field-Programmable Gate Array), 전력 관리 및 제어 제품 및 기타 반도체 솔루션을 포함한 광범위한 제품을 제공했습니다.

이 회사의 제품은 방어 및 보안, 항공 우주 및 항공, 산업 및 통신과 같은 다양한 응용 분야에서 사용되었습니다.

Microsemi는 반도체 기술에 대한 전문 지식과 고객에게 고품질의 신뢰할 수있는 제품을 제공 할 수있는 능력으로 유명했습니다.

2018 년 Microsemi는 마이크로 컨트롤러, 혼합 신호, 아날로그 및 보안 제품 제공 업체 인 Microchip Technology에 의해 인수되었습니다.

Microsemi 브랜드는 더 이상 사용되지 않지만 기술과 제품은 Microchip 포트폴리오의 일부입니다.


*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.















	링크 URL

	















English
中文
한국어
français
español
日本語
Deutsch
italiano
русский
polski
português
Tiếng việt
Indian
Mexican
British
New Zealand




	개인정보취급방침
	ALLDATASHEET.CO.KR


	
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

	
Alldatasheet는?   |  
광고문의   |   

운영자에게 연락하기   |  
개인정보취급방침   |   

링크교환   |  
제조사별 검색

All Rights Reserved©Alldatasheet.com 




	 
Mirror Sites
English :   Alldatasheet.com  |  
English :    Alldatasheet.net  |  
Chinese : Alldatasheetcn.com  |  
German :  Alldatasheetde.com  |  
Japanese : Alldatasheet.jp

Russian : Alldatasheetru.com  |  
Korean : Alldatasheet.co.kr  |  
Spanish : Alldatasheet.es  |  
French : Alldatasheet.fr  |  
Italian : Alldatasheetit.com

Portuguese : Alldatasheetpt.com  |  
Polish : Alldatasheet.pl  |  
Vietnamese : Alldatasheet.vn

Indian : Alldatasheet.in  |  
Mexican : Alldatasheet.com.mx  |  
British : Alldatasheet.co.uk  |  
New Zealand : Alldatasheet.co.nz

	
Family Site :   ic2ic.com  |  
icmetro.com




























